
Stammdaten

Fondsname iShares S&P 500
Min. Volatility  

ISIN IE00B6SPMN59 

Fondsgesellschaft BlackRock Asset
Management
Ireland Limited 

Fondswährung USD 

Auflagedatum 30. November
2012 

laufende Kosten
nach KID

0,20 % 

Anlageziel
 
Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio aus Aktien das sich - soweit
möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die in dem S&P
500 Minimum Volatility Index, dem Referenzindex dieses Fonds, enthalten sind.
Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche
Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Der Fonds kann einige Wertpa-
piere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere
(bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie be-
stimmte Wertpapiere, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammen-
setzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält,
die im Referenzindex enthalten sind.

Wertentwicklung (27.02.2026)
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Vermögensaufteilung

n Aktien 99,89 %
n Kasse 0,10 %
n Weitere Anteile 0,01

%

Kennzahlen

  1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 0,13 % 11,28 %
Sharpe Ratio 0,51 % 0,97 %

Performance

  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fonds 9,70 % 49,41 % 66,84 %
Fonds p.a. 9,70 % 14,31 % 10,77 %

Top-Positionen
Exxon Mobil Corp. 2,33 %

Chevron Corp. 2,30 %

Procter & Gamble 2,14 %

Meta Platforms Inc. 2,13 %

Coca Cola 2,10 %

Regionen
USA 99,89 %

Weitere Anteile 0,11 %

Sektorengewichtung
Informationstechnologie 26,96 %

Finanzen 17,84 %

Gesundheitswesen 15,01 %

Basiskonsumgüter 10,64 %

Nicht-Basiskonsumgüter 6,56 %

Rechtliche Hinweise
Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsun-
terlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halb-
jahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS
ETF USD (Acc)
Stand: 27.02.2026
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